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TiCl4 처리를 통한 근적외선영역 고반사 TiO2/SiO2/TiO2 다층박막 제작
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Bragg stacks와 같이 고/저의 refractive index를 가지는 물질을 번갈아 쌓으면 각각의 표면에서 특

정파장에 대한 반사가 일어나며 보강간섭 현상을 통해 고반사율을 얻을 수 있다. 이러한 방식

을 이용하여 특정 파장에 대한 광학적 제어연구가 현재 활발히 일어나고 있다. TiO2 물질은 화

학정 안정성, 높은 refractive index를 가져 광학분야에 널리 사용되고 있다. 하지만 TiO2 layer를

형성함에 있어 다양한 이유에 의한 pore가 생기며 이에 포함된 공기에 의해 refractive index가 낮

아지게 된다. 이러한 현상을 방지하고자 TiCl4 처리를 통해 pore 및 crack을 제어하였다. 그 결과

TiO2 layer의 refractive index가 증가하였으며 근적외선 영역에서의 반사율 또한 향상되었다. 이

는 SEM, SE를 통하여 분석하였으며 simulation 결과와 비교 분석하였다.


